ANALOG TUMDEVRELER

GRUP 1-ODEV 1
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Sekildeki direng oranli akim kaynagi ve Widlar akim kaynagi devrelerinde;

a) Ir=1mA olmasi icin R; direncine hangi deger verilmelidir?

b) Devrenin akim kaynagi olarak kullanilabilmesi i¢cin Vo ¢ikis geriliminin saglamasi
gereken sart1 bulunuz.

SPICE simiilasyon programi yardimiyla;

c) lp akiminin Vg ile degisimini ¢ikartiniz. Bunun i¢in Vo gerilimini b)’de buldugunuz
sinir degerden baslayarak Ve =15V degerine kadar uygun araliklarla arttiriniz.

d) Elde ettiginiz sonuglardan yararlanarak devrenin ¢ikis direncini hesaplayiniz.

GRUP 2-ODEV 1
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lo — lo —
R1 R1
__+ __+
Q3 — Vo Q3 Q4 — Vo
Q1 Q2 Q1 Q2
1 1

Grupl-Odev 1°de yapilmas: istenenleri yukarida verilen Wilson akim kaynag: ve kaskod
akim kaynag1 devreleri icin tekrarlayiniz.
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VERILECEK TUM ODEVLER iCIN

SPICE BJT MODEL PARAMETRELERI

npn tranzistorlar icin;

IS=5.24x10°A BF=384 BR=24 NF=1.06 VAF=79.5V
IKF=0.025A ISE=8.3x10"A NE=1.94 NR=1.005 VAR=9.64V
IKR=1.85x10"*A NC=1.22 ISC=7.5x10"°A

pnp tranzistorlar icin;

I1S=6.2x10°A BF=98 BR=1.005 NF=1.155 VAF=50.3V
IKF=9.15x10"A ISE=2.55x10"°A NE=1.46 NR=1.03
VAR=12.2V IKR=3.86x107°A NC=1.22 ISC=1.35x10"A

V1 =26mV alinacaktir.



